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SEOWA KLUCZOWE: adiunkt, pétprzewodniki azotkowe, azotkowe przyrzady
optoelektroniczne, diody laserowe, diody superluminescencyjne, charakteryzacja przyrzadow
optoelektronicznych, symulacja i wytwarzanie pokry¢ dielektrycznych, projektowanie

struktury epitaksjalnej azotkowych przyrzadéw optoelektronicznych.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Dziedzina: Nauki Fizyczne, fizyka ciata statego

l. Badania naukowe, w ktorych bedzie uczestniczyt Kandydat:

1. Badania naukowe i rozwojowe zwigzane z projektowaniem struktury,
charakteryzacja 1 optymalizacja azotkowych emiterdw polprzewodnikowych,
w tym diod laserowych  krawedziowych, LED, oraz  diod
superluminescencyjnych.

2. Badania naukowe zwigzane z modyfikacja lokalnych wlasnosci emisyjnych
azotkowych obszarow aktywnych poprzez modyfikacj¢ lokalnej wartosci
dezorientacji podtoza w procesie fotolitografii wielopoziomowej i trawienia.

3. Badania naukowe zwigzane z  wytwarzaniem azotkowych diod
superluminescencyjnych o poszerzonym widmie emisji.

4. Badania naukowe zwigzane z ograniczeniem rezonansu $wiatta w falowodzie
azotkowych diod superluminescencyjnych.

5. Badania naukowe zwigzane z fotonicznymi uktadami scalonym w oparciu o
potprzewodniki azotkowe



6.

Badania naukowe zwigzane z symulacja 1 wytwarzaniem warstw
dielektrycznych o bardzo wysokim wspotczynniku odbicia (zwierciadta
Bragga)

Badania naukowe zwigzane 2z symulacja 1 wytwarzaniem warstw
dielektrycznych o bardzo niskim wspétczynniku odbicia, Sstosowanie
wielowarstw.

Badania naukowe zwigzane =z symulacja 1 wytwarzaniem warstw
dielektrycznych dla azotkowych laseréw oraz diod superluminescencyjnych
emitujacych w zakresie bliskiego ultrafioletu

Warunki jakie powinien spetnia¢ Kandydat:
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Stopien naukowy doktora nauk fizycznych.

Doswiadczanie w badaniach naukowych udokumentowane publikacjami w
dziedzinie azotkowych przyrzadow optoelektronicznych, w tym diod
laserowych, LED oraz diod superluminescencyjnych.

Doswiadczenie w optoelektrycznej charakteryzacji azotkowych emiteréow, w
tym pomiary: pola bliskiego, pola dalekiego, wysokorozdzielczych widm
emisji, oporu termicznego, wzmocnienia.

Dos$wiadczenie w symulacji wzmocnienia $wiatta w rezimie wzmocnionej
emisji spontanicznej, réwniez w przypadku ukladow o zmiennym
przestrzennie widmie wzmocnienia i emisji.

Doswiadczenie w pomiarach mikrofotoluminescencji azotkowych struktur
emitujgcych swiatto, w tym czasowo rozdzielonej mikrofotoluminescenciji.
Doswiadczenie w pracy w warunkach cleanroom oraz w processingu
azotkowych przyrzadow optoelektronicznych, w szczegdlnosci w procesie
fotolitografii wielopoziomowej.

Doswiadczenie w  projektowaniu  schematu processingu przyrzadow
optoelektronicznych, w tym projektowanie masek i schematéw do procesow
fotolitografii (mask aligner, laser writer) 1 w szczegdlno$ci wzorow do
fotolitografii wielopoziomowej.

Doswiadczenie w projektowaniu azotkowych diod superluminescencyjnych.
Dos$wiadczenie w symulacji oraz wytwarzaniu pokry¢ dielektrycznych dla
przyrzadow optoelektronicznych, zardwno znaczgco zmniejszajacych jak 1
zwigkszajacych wspdtczynnik odbicia potprzewodnika.

Umiejetno$¢ symulacji emiterow potprzewodnikowych w pakiecie SiLENSse.
Praktyczna znajomos¢ srodowiska Wolfram Mathematica.

Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z zakresu fizyki
azotkowych emiterow $wiatla. Preferowane sg prace z pierwszym autorstwem.
Calkowita suma publikacji minimum 15 w czasopismach o znaczagcym IF w
danej tematyce.

Praktyczna znajomo$¢ programow Origin 2019, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint.

Doswiadczenie w przygotowaniu wnioskoOw oraz prowadzeniu grantow
naukowych.

Doswiadczenie w pisaniu patentow w temacie optoelektroniki azotkowej.

Zgtoszenie na konkurs powinno zawierac:
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Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu Wysokich Cisnien
PAN w Warszawie.

Zyciorys.

Odpis dyplomu potwierdzajacego uzyskanie tytutu doktora nauk fizycznych
lub wypis z protokotu Rady Naukowe;.

Lista publikacji naukowych.

Autoreferat, zawierajacy zwieztg informacje o zainteresowaniach naukowych i
dotychczasowych osiagnigciach Kandydata; w tym informacje o udziale w
wiekszych projektach badawczych zwigzanych z w/w problematyka fizyki
azotkowych przyrzadow optoelektronicznych, ale takze przedstawienie
wiasnych planow badawczych (razem do 3500 znakéw drukarskich).

Dwie opinie w jezyku polskim lub angielskim, od pracownikéw naukowych
specjalistow w danej dziedzinie, uprawianej przez Kandydata.

Oswiadczenie Kandydata, ze w przypadku wygrania konkursu, IWC PAN
bedzie jego podstawowym miejscem pracy.

Zgode na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbednych do
rozstrzygnigcia konkursu, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Zgloszenia na konkurs nalezy przesta¢ na adres:

Dyrekcja Instytutu Wysokich Cisnien PAN
ul. Sokotowska 29/37
01-142 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs na stanowisko adiunkta w NL15”

Termin skladania zgloszen w konkursie uplywa w dniu 11.04.2022 r. o
godzinie 16:00.

W trakcie trwania postgpowania konkursowego kandydaci mogg by¢ proszeni o
publiczne przedstawienie wynikow swych prac naukowych w formie seminarium
wygtaszanego w Instytucie Wysokich Cisnien PAN.

Konkurs zostanie rozstrzygnigty do dnia 19.04.2022r.

Zatrudnienie odbedzie si¢ na podstawie umowy o prace na czas nieokreslony.

Miejsce pracy: IWC PAN, Al. Prymasa Tysiaclecia 98, Warszawa.

Instytut nie zapewnia transportu do miejsca pracy ani mieszkania.

Prof. dr hab. Izabella Grzegory

Dyrektor Instytutu Wysokich Cis$nien
PAN



